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Przedmiotem wymalazku jest sposéb przygobowa-
nia powierzchni tworzyw do galwanicznego pokry-
wania metalami, a zwlaszcza tworzyw polistyre-
nowych.

Znany jest sposéb przygotowania powierzchni do
galwanicznego metalizowania ‘tworzyw, lecz tylko
w odniesieniu do akrylo-nitrylo-butadieno-polisty-
renu (ABS).

Spos6éb ten polega na poddaniu tworzywa ABS
powierzchniowemu odttuszczeniu, nastepnie trawie-

niu w kapieli zawierajacej roztwér kwasu siarko-

wego 900 g/dm® i bezwodnik kwasu chromowego
25 g/dm3. Powierzchnie natrawiong wuiczula sie
w kapieli z chlorku cynowego i kwasu solnego,
poczem aktywuje sie w roztworze chlorku palla-
dawego i kwasu solnego. Po akitywowaniu naste-
puje chemiczne miedziowanie w kapieli zestawionej
z dwbch noztworéw, roztworu A zawierajgcego
siarczan miedziowy i formaline oraz z roztworu B
zawierajgcego winian sodowo-potasowy i wodoro-
tlenek sodowy. Na tej przewodzgcej warstwie mie-
dzi osadza sie galwanicznie polyskowe powloki
miedzi, niklu i chromu. Sposéb ten nie znajduje
zastosowania do innyich tworzyw.

Celem wynalazku jest sposéb takiego przygoto-
wania powierzchni przez trawienie, ktére umozliwi
uzyskanie metalowych powlok galwanicznych na
innych tworzywach, a szczegdlnie na polistyrenie.

Cel ten osiggnieto wedlug wymalazku w ten

sposéb, ze tworzywo polistyrenowe, po uprzednim.
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znanym odttuszczaniu poddaje sie wstepnemu dzia-
laniu trawigcemu w temperaturze 25°C w noztwo-
rze: 2-metylobutadienu — 1,3, lub butadienu — 1,3,
lub cykllopen'tadienu, lub dwucyklopentadienu, lub
cykilookitadienu, wzglednie mieszaniny skiadajgeej
sie¢ z kilku tych skifadnikéw, w ktérym stosuje sie
proporcje ‘takich rozpuszczalnikéw jak: metanol,
etanol, butanol, diokisan, aceton, dwumetyloforma-
mid. Nastepnie poddaje sie znanemu trawieniu
podstawowemu jak dla tworzywa ABS.

Sposéb ten umoliwia metalizowanie tworzywa
polistyrenowego - i zapewnia dobrg przyczepno$é
metalicznej powloki do podloza.

Sposéb wedlug wynalazku zostanie blizej objas-
niony na przykladzie postegpowania. Tworzywo po-
listyrenowe poddaje sie¢ najpierw powierzchniowe-
mu odthuszczaniu w znanej kapieli o temperaturze
50°C zawienajgoej :

weglanu sodowego 40 g/dm3
fosforanu tréjsodowego 20 g/dms3
allfenolu 0,8 g/dm?

Odfttuszczong powierzchnie polistyrenu poddaje sie
nastepnie dzialaniu trawienia wistepnego w kapieli
o ‘btemperaturze 25%C, zawierajgoej roztwiory weglo-
wodordw dienowych w rozpuszezalnikach orga-
nicznyich, jak na przykdad:
butadienu — 1,3 od 2 do 8 g/dm3
etanolu 640 g/dms3
acebonu 160 g/dm3
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Po trawieniu wstepnym, powierzchnie tworzywa
polistyrenowego poddaje sie znamemu dla twiorzy-
wa (ABS) trawieniu‘ podstawowemu w tempera-
turze 65°C w kapieli zawierajgoe]:
roztwér kwasu siarkowego 900 g/dms3
bezwodnik kwasu chromowego 25 g/dm3
Nastepnie tak natrawiong powierzchnie tworzywa
polistyrenowego uczula sie w kapieli:
ichlorku cynowego (Sn Clp HyO)
kwasu solnego @EQL,d=1,19)
w temperaturze pokojowe(].
Z kolei prowadzi sie aktywowanie wuczulonej po-
wierzchni w noztwiorze:
chlorku palladawego 0,2 g/dm3
kwalsu solnego (HCl)d=i1,19) 3,6 g/dm?3
Po aktywowaniu nastepuje chemiczne miedziowa-
nie w temperatimze oboczenia 18° do 25°C, w cza-
sie 15 min, w kapieli zestawionej przez zlamie
dwdéch roztwordw
Roztwoér A: sisirczan miedziowy (CuSO,:5H;0)

40 g/dms3
360 g/dm3

24 g/dm3

formalina (HCHO) 60 g/dm3

Rozttwér B: winian sodowo-potasowy 110 g/dm3
‘wodorotlenek sodowy 25 g/dm3
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Do jednej czeSci objetosciowej roztworu A dodaje
sie jedna cze$é objetosciowsa rodtworu B i jedng
cze$é objetoSciowy wody destylowanej. Po uzyskaniu
plierwiszej warstwy przewodzgcej miedzi, osadza sig
na nich w znany sposéb gafwaniczne polyskowe
powtoki miedzi, nikllu i chromu.

Zastrzezenie patentowe

Sposdb przygotowania powierzchni tworzyw do
galwanicznego pokrywania metalami, w ktérym
powierzchnie tworzywa poddaje sie odtiuszczaniu,
trawieniu, uczulaniu, aktywowaniu, chemicznemu
miedziowaniu a nastepnie galwanicznemu osadza-
niu ma tej powierzchni polyskowych powlok mie-
dzi, niklu i chromu, zmamiemny tym, Ze po od-
thuszezeniu powierzchni tworzywa polistyrenowego,
poddaje sie ja wstepnemu trawieniu, w tempera-
turze 25°C, w roztworze zawierajgcym: 2 — mety-
lobutadien — 1,3, lub butadien — 1,3, lub cyklo-
pentadien, lub cyklookitadien, wazglednie mieszanine
skitadajacg sie z Kilku tyich skladnik6w omaz roz-
puszczalniki: metanol, etanol, butanol, dioksan, ace-
ton dub dwumetyloformamid, a nastepnie prowadzi
sie proces znanymi sposobami.

Zaklady Typograficzne L.6dZ, zam. 902/74 — 120 egz.
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